
sayısal elektronik

SAY ISAL

SALINIM

ÜRETEÇLERİ

En çok kullanılan sayısal salı�
nım üreteç devrelerinden biri
Şekil l'de gösterilmiştir. 1 ve
2 numaralı VEDEĞİL geçitleri
alışılagelmiş bir iki duraklı
(bistable) oluşturacak biçimde
bağlanmıştır. Diğer iki VEDEĞÎL
geçidi, sığaç ve diyotlar ise
duraksız (astable) olarak çalı�
şacak biçimde bağlanmıştır.

Devrenin çalışma ilkesini anla�
mak için 2 numaralı VEDEĞİL çı�
kışının Yüksek olduğunu varsa�
yalım. Dİ kesimde; C2 üzerinde�
ki gerilim, D2 diyodunun iletim
gerilimine eşit dururken Cl ise
3 numaralı geçidin eşik değeri�
ne doğru yüklenmektedir. Bu
yüklenme işi, eğer TTM (Tran�
zistor�Tranzistor Mantığı) ge�
çitleri kullanılıyorsa giriş
tranzistorunun Rj taban diren�
ci üzerinden, DTM (Diyot�Tran�
zistor Mantığı) geçitleri du�
rumunda Rg üzerinden gerçekleş�
mektedir (Şekil 2). Cl sığacı�
nın dolmasıyla 3 sayılı VEDEĞİL
çıkışı Alçak olup 1 numaralı
VEDEĞİL çıkışının Alçaktan Yük�
seğe geçmesini sağlar. Bu geçi�
şin tamamlandığı anda 1 in çı�
kışı 2 sayılı VEDEĞİL çıkışını
Alçak yapmış, bu da 3 sayılı
VEDEĞİL çıkışını yeniden Yük�
seltmiştir. Böylece 3 sayılı
geçit çıkışı sadece bu geçici
durum sırasında Alçak olur (Şe�
kil 3).

Her iki sığacın da dolup, salı�
nım üretecinin kilitlenmesi ola�
sılığı vardır. Bunu önlemek için
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Cl

Şekil 1.

Şekil 2.

Şekil 3.

Şekil 4.

a) Şığaçlardan birini elle top�
raklayarak salınışa başlatmak.

b) Bir ek geçit ekleyerek Şekil
4'deki devreyi kurmak, böy�
lece her iki çıkış da Yüksek
olduğunda eksiye giden bir
başlatma vuruşunu 5 sayılı
geçit aracılığıyla elde et�
mek olanağı vardır.

c) Dalga bakışımı (simetrisi)
önemli değilse farklı tür
sığaçlar ve diyotlar seçerek
de kilitlenme sorunu çözüle�
bilir.

Sıklık (freguency)
Belirlenmesi

Sığaçların eşit alındığı bir
TTM devresi de alınırsa aşağı�
daki tanımlar yapılabilir.

% : Şekil 2'deki direnç

Vt : Geçitin eşik gerilimi

VD^: Dİ ve D2 diyotiarının ön�
gerilimleri

VT 1: Şekil 2'deki Tl tranzis�
torunun taban�yayıcı eklem
gerilimi
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Bu tanımlardan yararlanarak
İMHz'e kadar salınım üreteç�
lerinin sığaçlarmın dolma sü�
resi

t = RC log

olarak bulunur. Tüm dönem (pe�
ziod) için T=2t dir.

Geliştirilmiş Salınım
üreteci

Alçak sıklıklarda, gerekli sı�
gaçların çok büyük boyutta ol�
ması, yanlış başlatma vuruşla�
rına engel olmak için Şekil A'
deki RF Cp süzgecinin gerekli
olması gibi sakıncalar nedeniy�
le temel salınım üretecinin ge�
liştirilmesi gerekmektedir. Bu
sakıncalar

a) Zamanlama geçitlerine tran�
zistorlu tamponlar ekliyerek,

b) 1 ile 3, 2 ile U sayılı ge�
çitler arasına dirençler yer�
leştirerek,

c) Sığaçlara koşut (paralel) di�
rençler yardımıyla giderile�
bilir, üçüncü seçenek en ko�
lay elde edilebilecek olan�
dır. Bu durumda;

R' =

V' =VT1

R1 + RT

VR1

IL + R1

ise

t = R'C log
Vcc�VTl'VDl

olur. Eklenen direncin °° , lOKft,
3,9 KR olması durumlarında,
standart TTM, alçak güçlü TTM
ye DTM için Şekil S'de verilen
bilgiler tasarım için gerekli
ön değeri sağlamaktadır.

Şekil 6 ve 7'de aynı temelden
yola çıkarak elde edilen iki
salınım üreteci görülmektedir.
Birincisinde devre öğelerinin
azlığı; ikincisinde ise biri di�
ğerinin iki katı sıklıkta çıkış
veren iki salınım ucu olması
dikkat çekmektedir.

(Electronic Engineering
Kasım 1972)
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Standart
RU10K TTM

R1=3,9K

LogF

Alçak Güç
TTM

Şekil 5.

Şekil 6.

Şekil 7.
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